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Instytut Technologii Materiatéw Elektronicznych (ITME) wydaje trzy czasopisma naukowe, ktérych
tematyka dotyczy inzynierii materialowej, elektroniki i fizyki ciata stalego, a w szczegdlnosci technologii
otrzymywania nowoczesnych materialéw, ich obrébki, miernictwa oraz wykorzystania dla potrzeb elek-
troniki i innych dziedzin gospodarki:

* Materialy Elektroniczne - kwartalnik, zawierajacy artykuly problemowe, teksty wystapieri pracowni-
kéw ITME na konferencjach, Biuletyn PTWK

* Prace ITME -2 razy w roku, zawierajace monografie, rozprawy doktorskie i habilitacyjne pracowni-
kéw ITME

* MST News Poland/Nexus Academic Newsletter - kwartalnik w jezyku angielskim, zawierajacy arty-
kuly dotyczace polskich/europejskich osiggnigé w zakresie mikrosysteméw rozumianych jako zespoty
czujnikéw przetwarzajacych wielkosci mierzone na sygnat elektryczny, uktadéw obrobki tego sygnatu
oraz wskaznikéw lub elementéw wykonawczych (actuators). Czasopismo jest sponsorowane przez Pro-
gram Europejski NEXUS (Network of Excellence in Multifunctional Microsystems).

Osrodek Informacji Naukowej i Technicznej ITME oferuje informacj¢ ze skomputeryzowanego, bi-
bliograficznego banku danych ,Materiaty Elektroniczne BAZA™ (od 1993 r.), w postaci ,,Profili tema-
tycznych”:

1 - Krzem i przyrzady z Si

2 - Zwigzki pétprzewodnikowe A"BY

3 - Pozostale materialy potprzewodnikowe

4 - Materialy elektrooptyczne, piezoelektryczne i laserowe

5 - Nadprzewodniki wysokotemperaturowe i podtoza

6 - Materialy ceramiczne. Ztacza ceramika-metal

7 - Szkla do zastosowari optycznych. Swiatlowody

8 - Kompozyty. Materiaty stykowe. Spoiwa i stopy metaliczne
9 - Pasty do uktadéw hybrydowych
10 - Metalizacja. Czyste metale. Stopy amorficzne. Uklady wielowarstwowe metaliczne
11 - Pétprzewodnikowe przyrzady mikrofalowe i ukltady scalone
12 - Przyrzady z akustyczng falg powierzchniowg
13 - Czujniki
14 - Fotolitografia. Jonolitografia. Elektronolitografia. Maski

Profile tematyczne: 14-16 razy rocznie, w cyklu 3-tygodniowym, udost¢pniane sg pocztg elektronicz-
ng lub w formie wydruku komputerowego.

Wydawnictwa informacyjne Osrodka:

* Wykaz Nabytkoéw Biblioteki ITME

* Wykaz Czasopism gromadzonych w ITME

* Current Contents (odbitki kserograficzne spiséw tresci czasopism wytypowanych przez uzytkow-
nikéw)

Osrodek oferuje rowniez: wykonywanie odbitek kserograficznych, wypozyczenia migdzybiblioteczne.

Szczegbétowe informacje i zaméwienia na okreslone pozycje kierowa¢ nalezy pod adresem: Instytut
Technologii Materiatéw Elektronicznych DS-3 Osrodek INT, ul. Wélczyriska 133, 01-919 Warszawa 118,
skr. poczt. 39, tel. 835-30-41/49 w. 108, 129, 425, tlx 825031 itme pl, fax (+48 22) 834-90-03, E- mail:
itme4 @atos.warman.com.pl lub jabrze_e @sp.itme.edu.pl

Ponadto ITME wydaje:

*** Katalogi i karty katalogowe technologii, materialéw, wyrobéw i ustug
Informacje: tel. 834-97-30, fax: 834-90-03, tlx 825031 itme pl. E-mail: itme @atos.warman.com.pl
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PRACE DOKTORSKIE PRACOWNIKOW ITME

dr inz. Dariusz Kalinski
Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych
Zaktad Ceramiki i Zlaczy

Promotor:  prof.dr hab. inz. Wiadystaw Wiosinski - Politechnika Warszaw-
ska, Wydziat Inzynierii Produkcji

Recenzenci: prof. dr hab. inz. Andrzej Klimpel - Politechnika Slaska w Gli-
wicach, Wydzial Mechaniczny Technologiczny
prof. dr hab. inz. Mieczystaw Kaczorowski - Politechnika War-
szawska, Wydziat Inzynierii Produkcji

Stopien doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn
zostat nadany w dniu 24.11.1998 r.
na Wydziale Inzynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Tytul rozprawy: Opracowanie spoiwa kompozytowego do spajania ceramiki
korundowej z metalami

Celem pracy byto zbadanie mozliwoSci zastosowania spoiwa kompozytowego
do spajania ceramiki z metalami oraz okreSlenie optymalnych warunkéw tego
procesu. W pracy przyjeto nastgpujaca teze: "Zwickszona wytrzymalo$¢ ztacza
lutowanego spoiwem kompozytowym otrzymuje sie dzigki zmniejszeniu wielkoSci
naprezen wlasnych w ztaczu."

Badania przeprowadzono na przyktadzie ztaczy Al,O .- stop FeNi42 oraz Al,O.-
stal 1SHM.

Zakres pracy obejmuje m.in. :

- Opracowanie budowy i sktadu chemicznego spoiw kompozytowych ziozo-
nych z metalicznej osnowy (stopy AgCuTi) i wiokien weglowych;

- Proby technologiczne spajania ztaczy ceramika - metal nowo opracowany-
mi spoiwami kompozytowymi;

- Badania wybranych wtasciwos$ci mechanicznych ztaczy (wytrzymatos$¢ na $ci-
nanie);

- Badania strukturalne zlaczy z wykorzystaniem klasycznej metalografii oraz
skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM);
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- Badania wybranych wiasciwosci spoiw kompozytowych (wspoétczynnik roz-
szerzalnoSci liniowej);

- Analiz¢ numeryczna (metoda elementéw skonczonych- MES) naprezen wia-
snych termicznych w zlaczach spajanych spoiwami kompozytowymi.

Zastosowane spoiwa roznily si¢ miedzy soba sktadem chemicznym osnowy
oraz sposobem rozmieszczenia widkien. Materialem wzmacniajacym byly pocigte
na odcinki 1-2 mm wiékna weglowe czyste lub pokryte warstwa niklu o grubosci
~1 mm. Wykonano spoiwa kompozytowe z charakterystycznym warstwowym uto-
zeniem widkien w osnowie, jak i z wiéknami rozmieszczonymi réwnomiernie w
calej objetosci osnowy. Udzial objetosciowy wiokien weglowych (czystych lub po-
krywanych niklem) wynosit w tych spoiwach odpowiednio: 0, 15, 20, 25, 30% obj;.
Procesy lutowania prowadzono w nast¢pujacych warunkach: temperatura
T,- 1123-1173K, czas t - 5 min, docisk D- 50 N, préznia p- 2,66x10~Pa.

Przeprowadzone badania wykazaly, ze mozliwe jest otrzymanie, przy uzyciu
nowoopracowanych spoiw kompozytowych (20% obj. widkien weglowych - stopy
AgCuTi), ztaczy ceramika-metal charakteryzujacych si¢ dobra wytrzymatoscia na
Scinanie, wyzsza Srednio o ~ 60% od wytrzymatosci ztaczy spajanych spoiwami
konwencjonalnymi. Uzyskany efekt znacznego wzrostu wytrzymatosci ztaczy Al,O -
stal 15SHM oraz Al O,- stop FeNi42 spajanych spoiwami kompozytowymi mozna
thumaczy¢ zmniejszeniem poziomu napre¢zen whasnych termicznych w ziaczach.
Potwierdzita to przeprowadzona analiza numeryczna naprezen. Zmniejszenie
wartosci niebezpiecznych napre¢zen wlasnych wynika m.in. ze zmniejszenia wspot-
czynnika rozszerzalnosci liniowej o spoiwa kompozytowego. Wykonane badania
strukturalne oraz badania rozktadéw liniowych i powierzchniowych pierwiastkow
w zlaczach wykazaly, ze dodatek widkien weglowych ma takze znaczacy wplyw
na formowanie si¢ warstwy przejSciowej spoiwo/ceramika - warstwy nadajacej
pofaczeniu okreslong wytrzymatosc.
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P BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA
WZROSTU KRYSZTALOW (PTWK) nr 12

K

SPRAWOZDANIE ZARZADU POLSKIEGO
TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW
Z DZIALALNOSCI W OKRESIE KADENCJI

23 MAJA 1995 -10 MAJA 1998 R.

1. Wprowadzenie
Zarzad PTWK wybrany na walnym zebraniu czlonkow (WZCz) w dniu 23 maja 1995r.
w Krakowie pracowal w nastgpujacym sktadzie:

prof. dr hab. inz. Marian A. Herman - prezes

prof. dr hab. Stanistaw Hodorowicz - eks-prezes

prof. dr hab. Keshra Sangwal - prezes-elekt

dr Andrzej Olech - sekretarz

dr Barbara Borzgcka-Prokop - skarbnik

prof.dr hab. Anna Pajaczkowska - przewodniczacy Sekcji Krysztatow Objg-
tosciowych

prof.dr hab. Maciej Oszwatdowski - przewodniczacy Sekcji Mikrostruktur Kry-
stalicznych

prof.dr hab. Tadeusz Lukasiewicz - redaktor Biuletynu PTWK

prof.dr hab. Jozef Zmija - animator Sekcji Krysztatow Ciektych i Mo-
lekularnych (w organizacji)

prof.dr hab. Andrzej Kisiel - animator Sekcji Charakteryzacji Kryszta-

tow (zrezygnowal w potowie kadencji)

W wystapieniu programowym Prezes Zarzadu omoéwit propozycje dziatalnosci PTWK w
okresie kadencji 1995-1998:

- aktywacja sekeji; przekazanie informacji o PTWK do Polskiego Towarzystwa Fizycz-
nego 1 srodowisk elektronikow w Polsce,

- wybranie animatorow sekcji (w mysl zreformowanego Statutu PTWK),

- ogtoszenie konkursu prac magisterskich i doktorskich im. Jana Czochralskiego,

- powolanie instytucji cztonka wspierajacego (osob prawnych i fizycznych, np. ze sktad-
ka 300 zt rocznie),

- dostarczanie nadbitek Biuletynu PTWK cztonkom PTWK, a takze sporzadzenie ulotki
reklamowej o PTWK (w jgz. ang.) w celu pozyskiwania czlonkow zagranicznych,

- finalizacja konkursu na znaczek PTWK,

- zwolanie nastgpnego walnego zebrania PTWK za okoto rok, tzn. w koncu 1996 r.
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- wybranie sekretarza i skarbnika PTWK, dziatajacych w stalej siedzibie Zarzadu Glow-
nego w Krakowie.

W chwili rozpoczgcia dziatalnosci nowego Zarzadu PTWK zrzeszalo w swych szeregach 71
cztonkow.

2. Efekty dzialalno$ci ustgpujacego Zarzadu PTWK

Zarzad PTWK wybrany na walnym zebraniu cztonkéw w Krakowie zebral si¢ w swej
kadencji na 5-ciu posiedzeniach, ktore odbyly si¢ w dniach:

27.10.1995 w Instytucie Technologii Prézniowe; w Warszawie

07.02.1996 w Instytucie Technologii Materialow Elektronicznych w Warszawie

19.03.1997 w Instytucie Technologii Materiatow Elektronicznych w Warszawie

29.09.1997 w Instytucie Fizyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie

17.04.1998 w Instytucie Technologii Prozniowej w Warszawie.

W okresie tej kadencji mialy miejsce nastgpujace istotne zdarzenia:

a) Zostaly zorganizowane dwie specjalistyczne sekcje naukowe, ktore rozpoczelty swa
dzialalno§¢ w wyniku odpowiednich uchwat zebran zatozycielskich. Sekcja Krysztalow Obje-
toSciowych powstata w dniu 7 lutego 1996 r. w Warszawie. Zostala ona zorganizowana przez
prof. Anng Pajaczkowska, ktora zostata jej Przewodniczaca. Sekcja Mikrostruktur Krystalicz-
nych powstata w dniu 18 kwietnia 1996 r. w Poznaniu. Zostata ona zorganizowana przez prof.
Macieja Oszwatdowskiego, ktory zostal jej Przewodniczacym.

b) Uchwalony przez walne Zebranie w maju 1995 r. nowy Statut PTWK nabral mocy
prawnej w wyniku Postanowienia z dnia 9 wrzesnia 1996 r. Sadu Wojewoddzkiego w Krako-
wie, Wydz. I Cywilny. Statut ten jest aktualnie obowiazujaca norma prawna regulujaca
zasady organizacji i dziatalnosci PTWK.

c) W celu znacznego usprawnienia formalnych zasad reprezentowania PTWK, a w
szczegoOlnosci zasad skladania wzorow podpisow przez jego reprezentantéw na dokumentach
bankowych w Banku prowadzacym to konto, Zarzad podjat w marcu 1997r. Uchwalg
stwierdzajaca, Ze:

"Do reprezentowania PTWK na zewnqtrz, a w szczegolnosci do zlozenia wzorow swoich
podpisow na koncie bankowym PTWK w Banku Przemystowo-Handlowym S.A. zostajq upo-
waznieni nastgpujqcy cztonkowie Zarzqdu:

prof.- Marian A. Herman - prezes

dr Andrzej Olech - sekretarz

dr Barbara Borzecka-Prokop - skarbnik "

Jednoczes$nie Zarzad PTWK ustalil, ze dla waznosci dyspozycji wymagane bgda kazdora-
zowo podpisy dwoch z ww. trzech cztonkéw Zarzadu.

Uchwala niniejsza uelastycznia ustalenia § 35 Statutu, wedlug ktorego potrzebne sa pod-
pisy trzech czlonkow Zarzadu, tzn. Prezesa, jednego z wiceprezesow oraz Skarbnika.

d) Informacja o PTWK opracowana przez Zarzad zostala zamieszczona w nowej edycji
Informatora Nauki Polskiej z roku 1998 w dziale: Towarzystwa i Stowarzyszenia Specjali-
styczne oraz Zawodowe w grupie Nauki Matematyczno-Fizyczne i Chemiczne.

e) W okresie kadencji 1995-1998 PTWK zorganizowalo samodzielnie, lub bylo wspotor-
ganizatorem czterech kilkudniowych konferencji i dwoch sympozjow naukowych:

1. International Conference on Substrate Crystals and HTSC Films, ICSC-F'96, Jaszo-

wiec, wrzesieni 1996 r. Organizator; prof. Anna Pajaczkowska.

2. National Symposium on Crystalline Microstructures, Poznan, lipiec 1997 r. Organi-

zator: prof. Maciej Oszwatdowski. ;
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3. IVth International Conference on Intermolecular Interactions in Matter, Sobieszewo

wrzesien, 1997 r. Organizatorzy: prof. Keshra Sangwal i prof. Olgierd Gzowski.

4. Vth Polish Conference on Crystal Growth, Lublin Nalgczéw, maj 1998 r. Organiza-
tor: prof. Keshra Sangwal.

oraz 2 jednodniowe sympozja naukowe:

1. II-gie Krajowe Sympozjum PTWK, Sekcji Krysztalow Objgtosciowych, Warszawa,

czerwiec 1997 r. Organizator: prof. Anna Pajaczkowska,

2. Sesja Naukowa z okazji 45 rocznicy $mierci prof. Jana Czochralskiego, Warszawa,

kwiecien, 1998 r. Organizator: prof. Osman Achmatowicz.

Materiaty ww. konferencji ukazaly si¢ w formie zbiorow pelnych tekstéw prezentowa-
nych prac, opublikowanych w anglojezycznych periodykach naukowych lub odrgbnych wy-
dawnictwach monograficznych:

1. Acta Physica Polonica A, vol.92 no. 1, 1997: Proceedings of the International Confe-
rence ICSC-F'96, Jaszowiec, 1996.

2. Molecular Physics Reports, maj 1998: Proceedings of the National Symposium on
Crystalline Microstructures, Poznan, 1997, editor: M.Oszwaldowski.

3. Proceedings of the IVth Internat. Confer. on Intermolecular Interactions in Matter,
Sobieszewo, 1997, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 1997, editors: K. Sangwal, J.M.
Olchowik, E. Spiewka.

4. Crystal Research Technology: Vth Polish Conference on Crystal Growth, Lublin
Natgczow, maj 1998 r.

W czasopi$mie "Materiaty Elektroniczne" wydawanym przez Instytut Technologii Mate-
rialow Elektronicznych w Warszawie, ukazalo si¢ szes¢ wydan Biuletynu PTWK redagowa-
nego przez prof. dr hab. Tadeusza ELukasiewicza. W Biuletynach tych zamieszczone byly
najwazniejsze dane dotyczace dziatalnosci PTWK, w tym:

Biuletyn PTWK nr 5 (Mater.Elektr.1995 nr 3, s. 84-87)

Protokét z Walnego Zebrania PTWK w Krakowie, Statut PTWK,
deklaracja cztonkowska
Biuletyn PTWK nr 6 (Mater.Elektr:1995 nr 4, s .82-86)
Protokét z Zebrania Zarzadu w dniu 27.10.1995 r. w Warszawie,
Lista czlonkéw Zarzadu PTWK z adresami
Biuletyn PTWK nr 7 (Mater.Elektr.1996 nr 1, s. 55-56)
Protoko6t z Zebrania Zarzadu PTWK w dniu 7.02.1996 r. w Warszawie
Biuletyn PTWK nr 8 (Mater.Elektr.1997 nr 2, s. 65-73)
Informacja o PTWK do Informatora Nauki Polskiej,
Protokot z zabrania Zarzadu PTWK w dniu 19.03.1997 r. w Warszawie
Sprawozdania z migdzynarodowych konferencji
Biuletyn PTWK nr 9 (Mater.Elektr.1997 nr 3, s. 52-57)
Protokot z II Krajowego Sympozjum Sekcji Krysztalow,
Objgtosciowych z 30.06.1997 r. wraz ze streszczeniami wygloszonych Wyktadow.
Biuletyn PTWK nr 10 (Mater.Elektr.1998 nr 1, s. 80-87)
Protoko6t z Zebrania Zarzadu PTWK w dniu 29.09.1997 r. w Lublinie
Informacja o Walnym Zebraniu Cztonkéw PTWK w Nalgczowie w dniu
11.05.1998 r. oraz o V-tej Polskiej Konferencji nt. Wzrostu Krysztalow w Nateczowie.
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3. Dzialalno$é Zarzadu PTWK

a) W nawiazaniu do dyskusji na temat ustanowienia nagrody im. Jana Czochralskiego
prowadzonej na walnym zebraniu cztonkow PTWK w Krakowie zostal przygotowany regula-
min oraz plakaty reklamujace t¢ nagrodg¢. Opracowania te zostaly wykonane przez prof. Tade-
usza Lukasiewicza. W trakcie prac przygotowawczych do pierwszego konkursu w 1996 r.
okazalo sig, ze istnieja pewne istotne zastrzezenia Srodowiska naukowcéw z Politechniki
Warszawskiej, dotyczace sylwetki patrona Konkursu. W konsekwencji Zarzad zdecydowal
si¢ wstrzymac organizacj¢ konkursu do momentu jednoznacznego wyjasnienia wszystkich
aspektow tej sprawy.

Z inicjatywy Zarzadu PTWK, na wniosek Prezesa PTWK skierowany do Prezesa Pol-
skiego Towarzystwa Fizycznego, prof. Ireneusza Strzatkowskiego, zostala powotana przez
oba Towarzystwa Komisja mieszana ds. wyjasnienia wszystkich aspektow dziatalnosci prof.
Jana Czochralskiego w Warszawie. W skfad tej Komisji z ramienia PTWK wchodza:

prof. Anna Pajaczkowska

prof. Jozef Zmija

dr Pawet Tomaszewski.

Komisja rozpoczgta dziatalno$¢ w koncu roku 1997.

b) Zarzad PTWK wlaczyt si¢ rowniez do wyboréw wiadz Swiatowej Organizacji Wzro-
stu Krysztatow dotyczacych kadencji w latach 1998-2001. W marcu 1998 r., po przeprowa-
dzeniu sondazu opinii czlonkoéw Zarzadu, Prezes przekazal na rgce prof. Stringfellowa w
USA glos "tak" w imieniu PTWK na list¢ kandydatow przedstawiong przez komisje wybor-
cza tej Organizacji.

¢) Z okazji Jubileuszu 70-lecia urodzin czlonka honorowego PTWK prof. dr hab. Kazi-
mierza Lukaszewicza, Przewodniczacego Komitetu Krystalografii PAN, Prezes PTWK skie-
rowatl do Jubilata oficjalny List Gratulacyjny PTWK.

d) Inne dziatania zewngtrzne Zarzadu dotyczyly szeregu roznych spraw biezacych jakie
pojawily sie¢ w czasie trwania kadencji Zarzadu.

4. Sprawozdanie finansowe Zarzadu za okres kadencji 1995-1998
Po szeregu proceduralnych postgpowaniach przedstawicieli Zarzadu PTWK, zwlaszcza
Sekretarza Zarzadu dr Andrzeja Olecha, Towarzystwo dysponuje od poczatku roku 1997
jednym kontem bankowym w
Banku Przemystowo-Handlowym S.A. X1V Oddz. Warszawa,
nr konta 10601015-64510-27000-520201
oraz odpowiednia ksiazeczka czekowa odnoszaca si¢ do tego konta.
Bilans stanu kasy PTWK za okres od 24 maja 1995 r. do 17 kwietnia 1998 r. przedstawia sig
nastgpujaco:
1. Stan kasy na dzien 24.05.1995 r.
(data przejgcia od poprzedniego Zarzadu):

-saldo bankowe: 1880 zt 44 gr
-gotowka w kasie PTWK: 66zt 11 gr
razem 1946 zt 55 gr
2. Przychody w okresie od 24.05.1995 do 17.04.1998:
-sktadki cztonkowskie: 1170 zt
-darowizna z pozostatosci konferencji 360 zt

w Jaszowcu (prof. A.Pajaczkowska)
razem 1530 zt
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3. Wydatki poniesione w okresie od 24.05.1995 do 17.04. 1998 r.:

-przelew na konto konferencji w Nateczowie: 2070 zt

-zakup materialéw biurowych, pieczatek PTWK 91 z1 22 gr
-oplata bankowa za prowadzenie

rachunku PTWK: 30 zt
-oplaty rejestracyjne PTWK: 54 zt 20 gr
razem 2345 zt 42 gr

4. Stan zasobow finansowych PTWK na dzien 17.04. 1998r:

-saldo bankowe: 785 zt 44 gr
-gotowka w kasie PTWK: 345 zt 69 gr razem 1131 zt 13 gr

5. Sprawozdania Sekcji Krysztalow Objetosciowych i Sekeji Mikrostruktur Krysta-
licznych (SKO)

1. Sekcja Krysztalow Objgtosciowych (okres dziatalnosci: luty 1996 - kwiecien 1998 r.):

Dnia 7 lutego 1996 r. w Instytucie Technologii Materiatow Ellektronicznych w Warszawie
odbylo si¢ zebranie Polskiego Towarzystwa Wzrostu Krysztalow, zorganizowane przez prof.
Anng Pajaczkowska animatora Sekcji Krysztatow Objgtosciowych. W trakcie zebrania odbyty
si¢ wybory przewodniczacego i wiceprzewodniczacego sekcji. W wyniku wyborow przewod-
niczaca Sekcji Krysztalow Objetosciowych zostata prof. A. Pajgczkowska, wiceprzewodni-
czacym doc. dr hab. M. Berkowski. Na sekretarza powotana zostata mgr D. Pawlak. Protokot
z zebrania zostal opublikowany w czasopismie ITME, Materiaty Elektroniczne, T.24, Nr 1,
(1996); Biuletyn PTWK nr 7.

Efekty dziatalnosci SKO:

e We wrzesniu 1996 r. w Jaszowcu odbyta si¢ International Conference on Substrate
Crystals and HTSC films, ICSC-F'96, ktorej organizatorem byla prof. A. Pajaczkowska przy
wspotudziale Instytutu Technologii Materiatow Elektronicznych w Warszawie, Instytutu
Fizyki PAN w Warszawie oraz Instytutu Wzrostu Krysztatow w Berlinie. Materiaty z
konferencji zostaly opublikowane w Acta Physica Polonica A, 92, (1997), 1-262, a zredago-
wal je doc. dr hab. M. Berkowski.

e Dnia 30 czerwca 1997 r. zostato zorganizowanc 11 Krajowe Sympozjum Sekcji Krysz-
tatow Objetosciowych PTWK. Organizatorem byta Sckcja Krysztatow Objgtosciowych PTWK
przy wspoludziale Instytutu Technologii Materialow Elektronicznych w Warszawie. W cza-
sie Sympozjum wygloszone zostaly cztery wyklady: prof. L. A. Turskiego (Centrum Fizyki
Teoretycznej, PAN i Szkota Nauk Scistych w Warszawie); prof. A. Turosa (Instytut Techno-
logii Materiatow Elektronicznych w Warszawie); prof. A. Mycielskiego (Instytut Fizyki
PAN w Warszawie); prof. A. Kisiela (Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellonskiego w Kra-
kowie). W programie bylo rowniez zwiedzanie laboratoriow ITME m.in. odbyta si¢ prezen-
tacja zarodkowania i wzrostu krysztalow objetosciowych otrzymywanych metoda Czochral-
skiego, obserwowanych kamera video oraz ukladu do kontroli i pomiaru ci$nienia czastko-
wego tlenu w procesie krystalizacji monokrysztatlow tlenkowych. Sprawozdanie z Sympo-
zjum wraz ze streszczeniami zaproszonych referatow zostaly opublikowane w czasopismie
ITME, Materialy Elektroniczne, T.25, Nr 3, (1997), Biuletyn PTWK nr 9.

e Na Uniwersytecie Slaskim dr Ewa Talik zorganizowata pokazy krysztalow (m.in.
uzyskanych w ITME) dla studentow

e Sekcja KO PTWK uczestniczyta w organizacji sesji naukowej, zorganizowanej z okazji
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45-rocznicy $mierci prof. Jana Czochralskiego, ktore odbylo si¢ dnia 29 kwietnia 1998 r. w
Warszawie.

Liczbg cztonkow Sekcji Krysztalow Objgtosciowych szacuje si¢ na okoto 60 osob.

2. Sekcja Mikrostruktur Krystalicznych (okres dziatalnosci: kwiecien 1996 - kwiecief
1998 r.):

Na zebraniu zalozycielskim w dniu 18.04.1996 r. zostal wybrany Zarzad Sekcji w
skladzie:

prof.dr hab. Maciej Oszwatdowski - przewodniczacy

dr inz. Marek Tlaczala - z-ca przewodniczacego

mgr Tomasz Berus - sekretarz

W czasie wspomnianego zebrania doc. dr hab. T. Stobiecki z Instytutu Fizyki Moleku-
larnej PAN w Poznaniu wyglosit wyklad pt. "Gigantyczny efekt magneto-oporowy w war-
stwach wielokrotnych". Na zebraniu tym przyjgty zostal rowniez program dzialania Sekcji.

W czasie trwania kadencji, Sekcja zorganizowala jedna migdzynarodowa imprezg na-
ukowa pt. "National Symposium on Crystalline Microstructures" w Poznaniu w dniach 2-4
lipca 1996r. Redaktorem wydania materialow tej konferencji w ramach odrgbnego zeszytu
periodyku naukowego "Reports on Molecular Physics" byl Przewodniczacy Zarzadu Sekcji
prof. M.Oszwaldowski. '

6. Whnioski ustgpujacego Zarzadu PTWK

W oparciu o do$wiadczenia Zarzadu, nabyte w czasie kadencji 1995 - 1998, mozna
sformulowaé nastgpujace wnioski, dotyczace mozliwosci usprawnienia dziatalnosci nowego
Zarzadu Towarzystwa oraz dalszego rozwoju PTWK:

a. Lokalizacje (afiliacj¢) PTWK nalezy niezwlocznie zwiaza¢ z duza instytucja, dziala-
jaca w zakresie tematyki wzrostu krysztalow, ktora bylaby zdolna zapewni¢, przy wlasnym
udziale finansowym, wlasciwa obstuge dziatalnosci naczelnych organow Towarzystwa, sprawne
dziatanie na swoim terenie Sekretariatu PTWK oraz ulatwialaby promocjg¢ dzialalnosci To-
warzystwa, na przyklad przez publikowanie w swych wydawnictwach materialéw informa-
cyjnych Towarzystwa.

b. Nalezy zakonczy¢ proces powotania Sekcji Krysztatow Ciektych i Molekularnych PTWK
poprzez szybkie zwolanie zebrania zalozycielskiego tej sekcji.

c. W celu usprawnienia pracy Zarzadu Towarzystwa, zwlaszcza w przypadku, gdy urzg-
dujacy Prezes pracuje poza miastem begdacym siedziba PTWK, celowym jest zwigkszenie
sktadu Zarzadu o dwie osoby, w tym wprowadzenie funkcji Sekretarza Naukowego PTWK.
Pozadanym jest tez przyjecie przez Zarzad ramowego terminarza swoich posiedzen, co po-
winno zapewnié¢ wlasciwg frekwencje cztonkow Zarzadu w tych posiedzeniach.

d. Pozadanym jest podjecie przez Zarzad PTWK konkretnych staran o to, aby organizo-
wane w Polsce przez rozne krajowe instytucje naukowe konferencje, z zakresu tematycznego
dziatalnoéci Towarzystwa, byly organizowane wspélnie z PTWK lub by odbywatly si¢ one
przynajmniej pod auspicjami Towarzystwa.

e. W zwiazku z istotnymi postgpami w pracy Komisji Mieszanej PTWK i PTF do
sprawy wyjasnienia aspektow dziatalnosci prof. Jana Czochralskiego w Warszawie, zwlaszcza
w okresie II-giej Wojny Swiatowej oraz przedstawionymi informacjami na ten temat w czasie
Sesji Naukowe]j zorganizowanej w Warszawie z okazji 45-tej rocznicy $mierci prof. J.Czo-
chralskiego, celowym jest ponowne podjgcie przez Zarzad PTWK inicjatywy zorganizowania
konkursow prac naukowych im. Jana Czochralskiego oraz rozwazenie sprawy nadania Towa-
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rzystwu imienia profesora Jana Czochralskiego.

W imieniu ust¢pujacego Zatzadu PTWK
/-/ Prof. dr hab.inz. Marian A. HERMAN
Prezes

PROTOKOL Z WALNEGO ZEBRANIA POLSKIEGO
TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW
ZORGANIZOWANEGO W CENTRUM SZKOLENIOWO-
WYPOCZYNKOWYM "ENERGETYK" W NALECZOWIE,
11 MAJA 1998 R.

1. Otwarcie obrad i powitanie uczestnikow Zebrania przez prof. dr hab.inz.M. Hermana.

2. Wybdr na Przewodniczacego Zebrania prof. dr hab. W. Piekarczyka oraz na Sekreta-
rza Zebrania - dr A. Olecha.

3. Przedstawienie i przyjgcie porzadku obrad.

4 a. Wybor Komisji Skrutacyjnej. Jednoglo$nie wybrano Komisje Skrutacyjng w skia-
dzie: B. Surma, W. Kucharczyk, D. Pawlak.

4 b. Wybor Komisji Wnioskowej w skltadzie: J.M. Olchowik, A. Hruban.

5. Omowienie protokotu poprzedniego Walnego Zebrania PTWK (ktory byl wezesniej
dostgpny dla uczestnikow obrad). Protokot przyjgto jednoglosnie.

6. Sprawozdanie z dziatalnosci Zarzadu PTWK, z konczacej sie kadencji, przedstawit
prof. M. Herman, po czym rozpoczgto dyskusj¢ nad przedstawionym sprawozdaniem: prof.
A. Pajaczkowska wystapita o dodanie do protokotu, Ze redaktoreim Materiatlow z Konferencji
w Jaszowcu byt dr hab. Marek Berkowski (podczas gdy wymieniony byt tylko prof. O.
Achmatowicz), a calg organizacjg zapewnit ITME, co tez trzeba podkresli¢ (stowa uznania
dla dyr. Z. Luczynskiego). Zaanonsowano tez, ze w ,,Gazecie Wyborcze]" ukaze si¢ w najbliz-
szym czasie artykut biograficzny o prof. J. Czochralskim, w rarmach dzialan prowadzonych
m.in. przez prof. H. Szymczaka i przedstawicieli PTWK. Prof. K. Sangwal przypomniat, ze
wsrod organizatorow konferencji PTWK byt tez prof. W. Sadowski. Nastgpnie zabrat glos
prof. J. Auleytner, ktory stwierdzit, ze dotychczasowa dziatalno$¢ PTWK jest imponujaca,
szczegdlnie liczba zorganizowanych konferencji, w tym migdzynarodowych, dostgpnych dla
miodszych pracownikow naukowych. Prof. J. Auleytner dodal, Ze wazne byloby dolozenie
staran, aby materialy z tych konferencji byly publikowane, w jgz. angielskim, w jednym,
wybranym czasopi$mie. Prof. M. Oszwaldowski zaproponowal dodanie do Sprawozdania
Zarzadu wzmianki o udziale PTWK w wyborach do Migdzynarodowego Towarzystwa Wzrostu
Krysztalow. Na pytanie o wyniki prac Komisji, powotanej do ostatecznego wyjasnienia
kontrowersji wokot osoby prof. J. Czochralskiego, odpowiedzial w imieniu Zarzadu PTWK
prof. M. Herman. Zarzad, na podstawie dotychczasowych prac Komisji, nie widzi przeszkod
dla uczczenia pamigci prof. J. Czochralskiego.

Prof. A. Rogalski zaproponowat korelacjg konferencji PTWK organizowanych w ramach
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Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych przez prof. M. Oszwatdowskiego z konferencjami po-
$wieconymi monokrysztatom, organizowanymi przez WAT (ostatnimi laty w Zakopanem),
motywujac to ich znacznym dopasowaniem tematycznym i potrzeba integracji Srodowiska
naukowego. Prof. A. Pajaczkowska dodata, ze podobna sytuacja dotyczy konferencji Sekcji
Krysztalow Objetosciowych PTWK, poniewaz na konferencjach w Zakopanem sa prezento-
wane prace zarOwno na temat charakteryzacji krysztalow, jak i zagadnienia dotyczace krysz-
talow objetosciowych. W odpowiedzi prof. A. Rogalski przypomniat, ze PTWK juz jest
wspolorganizatorem konferencji w Zakopanem; pozostaje jedynie problem pogodzenia dwu-
letniego cyklu konferencji WAT z trzyletnim cyklem zebran i konferencji PTWK, i organi-
zatorzy z WAT oczekuja propozycji Zarzadu PTWK w tej sprawie. Na koniec dyskusji dyr.
Z.Luczynski zaproponowal przeniesienie afiliacji PTWK do ITME, wskazujac na szereg
niedogodnosci zwigzanych z dotychczasowym, uczelnianym umiejscowieniem siedziby PTWK.

7. Z powodu zgtoszonej wczesniej nieobecnosci przewodniczacej, dr E. Talik, w imieniu
Komisji Rewizyjnej glos zabrat prof. W. Sadowski. Komisja nie dopatrzyta sig¢ znaczacych
uchybien w pracy ustepujacego Zarzadu PTWK. Prof. W. Sadowski zwrdcit jedynie uwagg na
stosunkowo mata aktywno$¢ w $cigganiu skladek cztonkowskich, dat jednocze$nie osobisty
przykiad wptacajac zalegla sktadke. Komisja Rewizyjna wystapita z wnioskiem o udzielenie
absolutorium ustepujacemu Zarzadowi PTWK, gratulujac jednoczesnie czlonkom Zarzadu
owocnej dziatalno$ci. Absolutorium udzielono jednogtosnie. Ustgpujacy Prezes PTWK, prof.
M. Herman przekazat podstawowe dokumenty, pieczatki i ksiazeczkg czekowa nowemu Pre-
zesowi PTWK, prof. K. Sangwalowi (wybranemu trzy lata wczes$niej na stanowisko Prezesa-
elekta PTWK, zgodnie ze Statutem PTWK). Nastepnie prof. K. Sangwal przejat dalsze prowa-
dzenie Zebrania.

8. Prof. M. Herman, w imieniu ustgpujacego Zarzadu, zaproponowat, nawiazujac do wcze-
$niejszej wypowiedzi dyr. Z. Luczynskiego, przeniesienie siedziby Zarzadu Gtéwnego PTWK
z Krakowa do ITME w Warszawie oraz wprowadzenie w zwiazku z tym stosownych zmian w
Statucie PTWK (§ 2). W dalszej dyskusji wniosek ten poparli dr K. Grasza i
prof. A. Rogalski. Przegtosowano uchwalg nr 1 w tej sprawie (jednoglosnie - 39 glosow za).
Jednoczes$nie Komisja Skrutacyjna stwierdzila, ze walne zebranie PTWK jest wtadne, w mysl
§ 36, dokonywa¢ zmian w Statucie PTWK.

Biorac pod uwage dotychczasowe kiopoty zwiazane z korzystaniem z konta bankowego
PTWK prof. M. Herman zaproponowat, aby w sktad Zarzadu powotywa¢ dwoéch sekretarzy:
jednego pracujacego w tym samym miescie, co aktualny prezes, drugiego za$ pracujacego w
mie$cie afiliacji Towarzystwa. Jednocze$nie nalezy dokona¢ zmiany w § 35 Statutu PTWK
ustalajac, ze w szczegolnosci dla waznosci dyspozycji bankowych wystarczaja podpisy
dowolnych dwoch cztonkoéw Zarzadu spoérdd czterech: prezesa, sekretarzy i skarbnika. Zgod-
nie z ta propozycja, po krotkiej dyskusji wyjasniajacej, przegtosowano uchwal¢ nr 2 o nastg-
pujacych zmianach w Statucie PTWK:

- w § 18, pkt. 5. stowo "sekretarza" zmienia si¢ na "dwoch sekretarzy”,

- w § 22, pkt. 2a. stowo "sekretarza" zmienia si¢ na "dwoch sekretarzy", za§ w zdaniu
nastepujacym po pkt. 2b. stowo "sekretarz" zastgpuje si¢ przez "jeden z sekretarzy",

- w § 23, pkt.1. stowo "sekretarz" zmienia si¢ na "dwaj sekretarze",

- § 35 otrzymuje nowe brzmienie: "Dla wazno$ci pism dotyczacych praw i zobowiazan
majatkowych wymagane sa podpisy dwoch sposrod czterech nastgpujacych cztonkow Zarza-
du PTWK: prezes, obaj sekretarze i skarbnik",
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- w § 31 dotychczasowy pkt 3 staje si¢ punktem 2, dotychczasowy pkt 4 staje si¢ punktem
3, za$ dotychczasowy pkt. 2 otrzymuje numer 4. Ponadto w dotvchiczasowym punkcie 4 stowo
"powotuje" zmienia si¢ na "proponuje”,

- w § 14, pkt 2 dokonuje sig korekty stowa "ustac" na "ustaye".

Wynik glosowania: jednoglosnie, 39 gloséw za.

9 a. Wybory Prezesa-elekta. Prof. K. Sangwal zglosit kandydaturg prof. A. Pajaczkow-
skiej. Kandydatka wyrazita zgodg. Inne kandydatury nie wplynetly. Przeprowadzono gloso-
wanie. Na obecnych 39 czionkow PTWK, glosy oddalo 38. Komisja skrutacyjna uznata wszyst-
kie oddane glosy za wazne, w tym 37 za,l wstrzymujacy sig, 0 przeciw.

9 b. Wybory Komisji Rewizyjnej. Zgtoszono 4 kandydatow na 3 miejsca: dr A. Hruban,
dr S. Kaczmarek, prof. W. Sadowski i dr K. Wokulska. Kandydaci wyrazili zgod¢ na
kandydowanie. Oddano 38 glosow, wszystkie wazne. Poszczegolni kandydaci otrzymali: dr
A. Hruban - 28, dr S. Kaczmarek - 22, prof. W: Sadowski - 35, dr K. Wokulska - 26 glosow.
W sktad Komisji Rewizyjnej weszli: dr A. Hruban, prof. W. Sadowski i dr K. Wokulska. Po
ukonstytuowaniu si¢ czlonkowie Komisji poinformowali zebranych, Ze jej Przewodniczacym
zostal prof. W. Sadowski

10. Prof. K. Sangwal, jako nowy Prezes PTWK zaproponowal prof. T. Lukasiewicza na
stanowisko Sekretarza (w miejscu afiliacji Towarzystwa), dr W. Polaka - na stanowisko
Sekretarza (wspotpracujacego z Prezesem w Lublinie) oraz mgr D. Pawlak na stanowisko
Skarbnika PTWK. Kandydaci wyrazili zgodg, a walne zebranie, w jawnym glosowaniu
zatwierdzito przedstawione propozycje obsady ww. stanowisk (37 - za, 2 - wstrzymujace sig,
0 - przeciw).

11. W swoim wystapieniu programowym nowy Prezes. prof. K. Sangwal, zapowiedziat
ostateczne powotanie nowej sekcji PTWK: Sekcji Krysztatow Ciektych i Molekularnych,
przy pelnej wspolpracy ze strony WAT, a takze zwigkszenie wysilkow ze strony Zarzadu
PTWK majacych na celu ulepszenie przeptywu informacji na temat tego, kto i co robi w
Polsce w dziedzinie wzrostu krysztalow 1 w dziedzinach blisko z nia spokrewnionych.
Zapowiedzial tez uruchomienie planowanego juz wczesniej Konkursu im. J. Czochralskiego
(z nagrodami) i prosit o uregulowanie zaleglych skladek cztonkowskich.

12. Komisja Skrutacyjna przedstawita wyniki swojej pracy juz wezesniej. Z kolei Komi-
sja Wnioskowa przedstawita wnioski, jakie do niej wptyng¢ly w sprawie propozycji zmian
nazwy PTWK" na "PTWK im. J. Czochralskiego", w wersji angielskiej: "Czochralski Polish
Crystal Growth Society (CPCGS)". Dyr. Z. Luczynski przypomnial, ze prof. Karczewski
(przew. Komitetu Etyki PAN) tez nie zglaszal zadnych zastrzezen do osoby prof. J. Czochral-
skiego. Prof. Piekarczyk zaproponowal wersj¢ ang.: "Czochralski Crystal Growth Society of
Poland". Po krotkiej dalszej dyskusji i braku konsensusu w sprawie brzmienia wersji ang.
prof. Z. Wokulski postawil wniosek o zamknigcie dyskusji, ktory zostat przyjety jednogto-
$nie.

13 a. Na wniosek prof. T. Lukasiewicza podkresla si¢ w protokole, ze wydania Biulety-
nu PTWK ukazuja, sig¢ dotad dzigki przychylnej postawic dyr. Z. Luczynskiego i wspotpracy
Zespotu Redakcyjnego czasopisma "Materiaty Elektroniczne". Zebrani wyrazili podzigkowa-
nie wyzej wymienionym reprezentantom cztonka wspierajacego PTWK, jakim jest ITME.

13 b. Przeglosowano wniosek o dodanie do polskiej nazwy Towarzystwa stow "im. prof.
J. Czochralskiego". Za przyjeciem wniosku glosowalo 35 czlonkow, wstrzymato sig 2 oraz 2
byto przeciw. Ustalono jednoczesnie, ze zmiang wersji angielskiej nazwy PTWK pozostawia
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sig¢ w gestii Zarzadu. W zwiazku z powyzszym podjgto uchwalg nr 3 o zmianach w Statucie
PTWK:

- w nagtéwku Statutu PTWK dodaje si¢ na koncu stowa "im. prof. J. Czochralskiego"

- § 1. przyjmuje brzmienie: "Stowarzyszenie nosi nazwg¢ Polskie Towarzystwo Wzrostu
Krysztatéw im. prof. J. Czochralskiego, zwane w dalszej czg$ci statutu PTWK"

- § 5 przyjmuje brzmienie: "Zarzad Gtowny ma prawo uzywac pieczgci okraglej z
napisem: "Polskie Towarzystwo Wzrostu Krysztalow im. prof. J. Czochralskiego Zarzad
Glowny" oraz pieczeci podiuznej z nazwa, adresem i numerem telefonu".

13 c. Nastgpnie przeglosowano wniosek o ustanowienie Nagrody im. prof. J. Czochral-
skiego jednogtosnie - 39 za. Szczegély (regulamin przyznawania) pozostawiono do uzgod-
nienia zarzadowi.

14. Na tym prof. K. Sangwal zamkna} obrady.

Protokotowat
( - ) dr Andrzej Olech

PROTOKOL Z ZEBRANIA ZARZADU POLSKIEGO
TOWARZYSTWA WZROSTU KRYSZTALOW
IM. PROF. JANA CZOCHRALSKIEGO
12 MAJA 1998 R.

W czasie trwania V Polskiej Konferencji Wzrostu Krysztatow (PCCG-V) w Nalgczowie,
mialo miejsce 1 Zebranie nowego Zarzadu Glownego PTWK. Glownym celem spotkania
byto ustalenie spraw do zalatwienia w najblizszym czasie przez Zarzad oraz omoOwienie
dziatalnosci sekcji specjalistycznych.

1. Otwarcie posiedzenia przez prezesa PTWK, prof. Keshr¢ Sangwala.

2. Sporzadzenie listy obecnosci. Obecni byli:

prof. dr hab. Keshra Sangwal - prezes
prof. dr hab. Anna Pajaczkowska - prezes-elekt
prof. dr hab. Marian Herman - eks-prezes
mgr Dorota Pawlak - skarbnik

dr Wiestaw Polak sekretarz przy prezesie”
dr Andrzej Olech - sekretarz poprzedniej kadencji
prof. dr hab. Wiadystaw Piekarczyk, przewodniczacy Sekcji Krysztalow Objgtosciowych,
prof. dr hab. Maciej Oszwatdowski, przewodniczacy Sekcji Mikrostruktur Krystalicznych,
dr hab. Stanistaw Klosowicz, przewodniczacy Sekcji Krysztatow Cieklych i Molekulamych,
3. Wymieniono pilne sprawy do zalatwienia przez nowy Zarzad:
a) zmiany w Statucie PTWK w Sadzie Rejestrowym,
b) przekazanie pienigdzy i ksiazeczki czekowe;,
c) zalozenie nowego konta bankowego PTWK w Warszawie albo najlepiej subkonta przy

*)Ostatnie Walne Zebranie Delegatow zadecydowalo o utworzeniu dwdch stanowisk sekretarzy PTWK. Wobec trud-
nosci w rozroznianiu oso6b wybranych na stanowiska sekretarzy PTWK, decyzja prezesa PTWK prof. K. Sangwala jedno
z nich bgdzie tymczasowo okreslane jako sekretarz przy prezesie PTWK.
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d) rozwazenie mozliwosci zorganizowania archiwum PTWK,,

¢) uporzadkowanie adresow poczty elektronicznej i przesykanie wigkszosci informacji
siecia,

f) utworzenie strony WWW dla PTWK zawierajacej m.in. aktualne dane jej cztonkoéw
wraz, by¢ moze, ze spisem ich najnowszych publikacji.

4. Przewodniczacy sekcji specjalistycznych PTWK przedstawili swoj plan dzjalania:

a) Sekcja Krysztalow Objgtosciowych - prof. Piekarczyk ma zamiar zawiadomi¢ o
nowym skladzie Zarzadu Sekcji wszystkich czlonkow, a w przyszlym roku zorganizowac
seminarium na temat analizy chemicznej cial statych.

b) Sekcja Mikrostruktur Krystalicznych - prof. Oszwatdowsk:i chce uporzadkowac sktad
cztonkowski Sekcji, dokona¢ do niej nowego naboru oraz zorganizowaé konferencjg za 2 lata.

¢) Sekcja Krysztalow Ciektych i Molekularnych - prof. Klosowicz widzi potrzebg zbudo-
wania Sekcji tak, by reprezentowane w niej byly wazniejsze osrodki naukowe, ponadto zorga-
nizowania zebrania Sekcji w grudniu w Warszawie oraz uczestniczenia w organizacji konfe-
rencji tzw. zakopianskiej pod auspicjami PTWK.

5. Poruszono sprawg¢ harmonogramu zebran Zarzadu. Ogolnie zgodzono si¢ z opinia
prof. M. Hermana, Ze odpowiednia bylaby liczba dwoch spotkam w roku: raz wiosng i raz
jesienia, w terminach wyznaczonych z doktadnoscia do jednego tygodnia. Prof. A. Pajacz-
kowska postulowata zwiazac jedno z nich z konferencja "zakopianska".

6. Prof. A.Pajaczkowska zwrocila uwage, by dobor prac, do publikacji w odrgbnym
zeszycie Crystal Research and Technology w charakterze materialow konferencyjnych PCCG-V
by} staranny, tak by prace byly na odpowiednim poziomie. Prof. K. Sangwal jako redaktor
tego zeszytu zobowiazal sig¢ do tego.

7. Prof. K. Sangwal pytal prof. M. Hermana, czy zostalo przygotowane sprawozdanie z
dziatalnosci PTWK, ktore powinno by¢ przestane do wladz Migdzynarodowej Unii Wzrostu
Krysztalow jeszcze przed konferencja ICCG-XII w Izraclu.

8. Prof. K. Sangwal za powszechna aprobata cztonkow Zarzadu zaakceptowat i podpisat
wszystkie pisemne wnioski o przyjecie nowych czlonkow PTWK.

9. Na tym zebranie zakonczono.

Protokotowat Wiestaw Polak
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ERRATA

W artykule Henryka Tomaszewskiego, Jana Strzeszewskiego, Wojciecha Ggbickiego
Rozktad naprezen wewnetrznych w mikrowarstwowych kompozytach ceramicznych Ma-
teriaty Elektroniczne 1998 T.26 nr 2 na str. 50 zostata pominigta tabela 4.

Tabela 4. Odpornos¢ na pgkanie kompozytu warstwowego w funkcji rodzaju warstwy bariero-

wej 1 jej grubosci.

Table 4. Layered composite toughness as a function of barrier layer type and layer thickness.

Rodzaj warstwy Mieszanina
Tlenek glinu
baﬁerowej A1203 i Y-ZI'OZ
Grubo$¢ warstwy 10 25 40 60 45
barierowej, um
Kio MPam'™ [ 7,2040,15 | 84240,55 | 9,9940,76 | 10,06+033 | 7,1130,41
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Wskazéwki dla autoréw
1. Redakcja czasopisma “Materiaty Elektroniczne” prosi autoréw o nadsytanie artykutéw
1.1.zapisanych na nosnikach magnetycznych lub przestany e-mailem w formatach:

Tekst (edytory tekstu) Grafika
Page Maker 5.0/4.0, Word for windows 6.0-7.0, PCX, TIF, EPS, BMP,
Word Perfect 5.0/5.1, RTF (rich text format), WME, PIC, WPG.

Grafika i tekst powinny znajdowac si¢ w odddzielnych plikach, kazdy rysunek w innym.
Pliki mogg by¢ poddane kompresji np.: ZIP, ARJ, ARC.

1.2. tekst pliku w formie wydruku powinien by¢ przystany do Redakcji.

2. Artykul powinien by¢ wydrukowany czcionkg o wysokosci 12 punktéw typograficznych,
na papierze formatu A4, jednostronnie, z marginesem 3,5 cm z lewej i 1 cm z prawej strony,
z podwdjng interlinig, w jednym egzemplarzu. Wszystkie stronice powinny by¢ numerowane.

3. Objetos¢ artykutu nie powinna przekracza¢ 15 stron maszynopisu tacznie z rysunkami,
tabelami i bibliografia.

4. Na marginesie tekstu nalezy zaznaczy¢ miejsca, w ktérych powinny by¢ umieszczone:
réwnania, rysunki, tabele itp.

S. Do artykutu powinny by¢ dotaczone (rowniez na dyskietce) streszczenia, w jezykach
polskim i angielskim, nie przekraczajace 200 stéw. Tytut artykulu, podpisy pod rysunkami
i tabelami winny by¢ réwniez przettumaczone na jezyk angielski.

6. Na pierwszej stronie artykutu powinny znajdowac si¢ nastgpujace elementy: z lewej strony
u gbry artykutu tytul naukowy, petne imi¢ (imiona), nazwisko(a) autora(6w), nazwa miejsca pracy
(zakladu, pracowni), adres pocztowy. Na srodku stronicy maszynopisu tytut artykutu.

7. Rysunki, fotografie, tablice, tabele:

7.1. na odwrocie fotografii nalezy poda¢ ich numer, nazwisko autora, pierwszy wyraz
tytutu artykutu i nazwe pliku z zalaczonej dyskietki,

7.2. podpisy do rysunkéw, fotografii, tablic, tabel oraz bibliografi¢ nalezy umieszczac na
oddzielnych stronicach, po tekscie,

7.3. u gory kazdej tablicy, tabeli nalezy poda¢ numer i tytut objasniajacy,

7.4. w przypadku rysunkéw, wzoréw, tablic, tabel nie bedacych oryginalnym dorobkiem
autora(6w) nalezy zacytowac zrédto, umieszczajac je w bibliografii,

7.5. wzory nalezy numerowac kolejno cyframi arabskimi,

7.6. przyjmuje si¢, ze zalgczone zdjgcia i rysunki stanowiag wzorzec jakosci dla ilustracji.

8. Pozycje bibliografii nalezy podawa¢ w nawiasach kwadratowych, w kolejnosci - wyste-
pujacej w tekscie.

Dla ksigzki nalezy wymieni¢ nazwisko(a) autora(6w), inicjaly imion, petny tytul dzieta
w oryginale, miejsce wydania, wydawce, rok, stronice np.: [1] Librant Z.: Ceramika konstruk-
cyjna w zastosowaniach elektronicznych. Warszawa: WNT 1991,126 s.

Dla artykutu nalezy podac kolejno nazwisko(a) autora(éw), inicjaty imion, tytut artykutu
w oryginale, tytul czasopisma, tom, rok, numer, stronice np.: [2] Kaminski P., Strupifiski W.,
Roszkiewicz K.: Effect of substrate temperature on the concentration of point defets in vapour
phase epitaxial GaP:N,S. Journal of Crystal Growth 108,1991, 3/4, 699-709

9. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczen wielkosci we
wzorach muszg by¢ zgodne z terminologig przyjeta przez Polskie Normy i Migdzynarodowy
Uktad Miar (SI).

10. Nazwy fonetyczne liter greckich lub innych oznaczeri nalezy podawa¢ w lewym mar-
ginesie.

11. Autora obowigzuje wykonanie korekty autorskiej.



7N INSTYTUT TECHNOLOGII
B\ (mm MATERIALOW ELEKTRONICZNYCH
I i Mﬁ ul. Wélczynska 133, 01-919 Warszawa

tel.: (4822) 8353041 fax: (4822) 8349003

N\

(" Przedmiotem dziofania Instytuty Technologii Materialéw Elekironicznych ]est
prowadzenie badari naukowych i prac badawczo-rozwojowych w zakresie
inzynierii materiatowej, elekironiki i fizyki ciala stalego, a w szczegélnosci
technologii ofrzymywania nowoczesnych materiatéw, ich obrébki, miernictwa,
efektywnego wykorzystywania w gospodarce oraz przystosowywanie wynikéw
badan i prac do wdrozeri w prakiyce.

Dziatalnosé Instytutu Technologii Materiatéw Elektronicznych skupia sie w dwéch
obszarach: w pracach badawczo-rozwojowych i matoseryjnej produkcji
materiatéw dla elekironiki, telekomunikacii, energetyki, rolnictwa i medycyny
oraz w pracach badawczo-rozwojowych nad elementami elektronicznymi,
wylwarzanymi z tych materiatéw.

Materiatami, na ktérych koncentruje sig¢ dzialalnoé¢ ITME sq: materiaty
pélprzewodmkowe monokrystaliczne i WO!'SIW{ epitaksjalne (Si, GaAs, GaAsP,

GaP, InP), materialy elekirooptyczne i piezoelekiryczne (YAG, CaFy, hNbO:i.

LnTaO kwarc), podloza do nadprzewodnikéw wysokotemperoturowyc

(Sr 4, SrlaGaO ) materialy ceramiczne (na bazie Alp03 i Zr09), szkla
oplyczne i techniczne, $wiattowody, obrazowody, materialy kompozytowe, pasty
(przewodzqce, izolujgce i oporowe), czyste metale, zwiqzki nieorganiczne i
rozpuszczalniki.

W ramach badar aplikacyjnych opracowywane sq w ITME: pélprzewodnikowe
przyrzqdy mikrofalowe (tra story MESFET, led( Schoﬂk)/ego), mikrofalowe
monolityczne uklady scalone ltry z akustycznq falg powmrzchnlowq

Instytut Technologii Materialéw Elektronicznych wydaje dwa czasopisma
navkowe: kwartalnik ,Materialy Elekironiczne”, w kiérym publikowane sq
artykuly dotyczqce zakresu dziatania Instytuty, ,,Prace ITME” - zawierajqce
monograﬁe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne.






